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1. Особенности проектирования РЭС с учетом влияния механических факторов.
2. Виды и параметры механических воздействий.
3. Воспроизведение механических воздействий на испытательных стендах.
4. Методы оценки эксплуатационных механических воздействий
5. Характеристики производственных механических воздействий и методы их оценки.
6. Величина эксплуатационных и транспортных механических воздействий и методы их моделирования
7. Реакция РЭУ и их элементов на механические воздействия
8. Особенности реакции на механические воздействия микроэлектронной элементной базы
9. Физические явления в полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах при механических воздействиях
10. Физические явления в резистивных элементах при механических воздействиях
11. Физические явления в конденсаторных элементах при механических воздействиях
12. Физические явления в трансформаторах и дросселях при механических воздействиях
13. Жгутовые и кабельные соединения в условиях механических воздействий
14. Разъемные и неразъемные контактные соединения в условиях механических воздействий
15. Математические методы расчетов вибраций и прочности конструкций
16. Основные динамические характеристики аппаратуры
17. Прочность и устойчивость РЭС к механическим воздействиям
18. Схемы монтажа амортизаторов
19. Математические методы расчетов вибрации и прочности конструкции
20. Задачи динамических воздействий, приводящиеся к уравнениям гиперболического типа и уравнениям теории упругости. Постановка граничных задач
21. Метод уравнения Лагранжа
22. Малые колебания системы с несколькими степенями свободы
23. Общие сведения о радиационной обстановке. 
24. Радиационная обстановка при ядерном взрыве. 
25. Радиационная обстановка на объектах с ядерными энергетическими установками. 
26. Радиационная обстановка на космических объектах. 
27. Источники радиации, применяемые при экспериментальных исследованиях.
28. Характеристика основных типов радиационных дефектов в твердых телах. 
29. Взаимодействие радиационных излучений с веществом. 
30. Влияние радиации на электрофизические свойства полупроводниковых материалов.
31. Влияние радиации на электрофизические свойства неорганических материалов. 
32. Влияние радиации на электрофизические свойства органических материалов.
33. Действие радиации на биполярные транзисторы. 
34. Действие радиации на униполярные транзисторы. 
35. Действие радиации на полупроводниковые диоды. 
36. Действие радиации на полупроводниковые фотопреобразователи.
37. Действие радиации на интегральные микросхемы.
38. Действие радиации на кристаллический кварц. 
39. Действие радиации на пьезокварцевые изделия. 
40. Действие радиации на радиодетали и радиокомпоненты.
41. Виды паразитной связи. Основные положения. 
42. Общая характеристика электромагнитных связей. 
43. Паразитная емкостная связь. 
44. Паразитная индуктивная связь. 
45. Паразитные емкостная и индуктивная связи с участием посторонних проводов. 
46. Паразитная связь через электромагнитное поле и волноводная связь. 
47. Паразитная связь через общее полное сопротивление. 
48. Искажение формы наводимых импульсов, вызываемое частными видами паразитных связей.
49. Физические процессы, протекающие в элементах и компонентах РЭС, при воздействии электромагнитных помех.
50. Физические процессы, протекающие в резисторах, при воздействии электромагнитных помех. 
51. Физические процессы, протекающие в конденсаторах, при воздействии электромагнитных помех. 
52. Физические процессы, протекающие в индуктивных катушках, при воздействии электромагнитных помех. 
53. Физические процессы, протекающие в изоляторах, при воздействии электромагнитных помех.
54. Физические процессы, протекающие в кабельных изделиях, при воздействии электромагнитных помех.
55. Физические процессы, протекающие в разъемах, при воздействии электромагнитных помех.
56. Физические процессы, протекающие в устройствах, в которых происходят индукционные процессы, при воздействии электромагнитных помех.
57. Физические процессы, протекающие в выключателях и переключателях, при воздействии электромагнитных помех.
58. Физические процессы, протекающие в электромагнитных реле, при воздействии электромагнитных помех.
59. Физические процессы, протекающие в активных радиоэлементах, при воздействии электромагнитных помех.
60. Физические процессы, протекающие в транзисторах, при воздействии электромагнитных помех.
61. Физические процессы, протекающие в аналоговых схемах, при воздействии электромагнитных помех.
62. Физические процессы, протекающие в цифровых схемах, при воздействии электромагнитных помех.
63. Физические процессы, протекающие в источниках питания, при воздействии электромагнитных помех.
64. Физические процессы, протекающие в схемах сопряжения, при воздействии электромагнитных помех.
65. Математические методы расчета электромагнитных полей РЭС и экранирование. 
66. Уравнения электромагнитного поля и основные электродинамические задачи РЭС. 
67. Основные принципы экранирования. 
68. Методы расчета потенциальных полей РЭС.
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